BOOST CONVERTER RAPORU

Laboratuvar dersinde normal bir boost devresi igin kullandigimiz degerler:
L=0.47mH, C=250pF , Vin = 75V, d=0.25 ,10khz, R=10 ohm

DCM modunda kullanmak igin degistirdigim degerler:

L=0.047mH, C=250pF, Vin = 25V, d=0.2 ,10khz, R=10 ohm

L degeri ,giris voltaji degeri (Vin) ve duty cycle (d) azaldigi zaman enduktor akimi daha hizli bir
sekilde dusus yasar ve bu durumlar devrenin DCM’ye yaklasmasinda énemli bir etken olur.

Yani degistirdigim d,L ve Vin degerleri arttikga Imin’in O ve alti degerlere yaklasmasini kolaylastirir
ve DCM modunda ¢alismasina sebep olur.
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Grafikte gordugtimuz gibi IL ve lin akimlarimiz anahtar ON durumuna geldigi zaman 10A degerine
kadar artisa gecer. Anahtar OFF durumuna geldikten sonra azalisa gecger ve negatife gecemedigi
icin 0 noktasinda bir sure kalir ve kesikli akim modu (DCM) olarak ¢alismis olur.

Vs ve VL degerlerimizde grafikte okundugu sekilde IL akiminin 0’a takili kaldigl noktada gerilim
degerleride azalma gosterir. Vd degeri ise Vs ve VL ye zit sekilde gerilime ugrar.



BOOST CONVERTER UYGULAMA RAPORU

Bu deney raporunda MATLAB-Simulink simulasyonlarindan sonra uygulamasini
gerceklestirdigimiz boost converter’dan bahsedecegiz.

Maddeler halinde boost converter goruntulerini gdzlemlersek:
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4. GE + DIYOT - DCM MOD
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6. GE +iS - CCM MOD
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8. GE + DIiYOT - CCM MOD
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12.GE + DiYOT - BCM MOD
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14.GE + Vout (duty cycle = 0.5)
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15.GE + Vout (duty cycle = 0.6)
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